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" ’ Este invento se refiere a dispositives de onda

» . ! : : ..
acustica. : o ‘ )

He sido publicado un estudio sobre la generacidn

>

por R. F, Mitchell en Proceedings of the IEEE 1974, Ultra-

sonics Symposium p. 313. En esta publicszeidn se expone quo

tas en eualquier direccidn dada en un material sélido infind

to. Una de las ondas, la onda de compresidn o longitudiral,

tiene un movimiento de particulas que es sustancislmente pu

‘daé de cortadurs, tiepen movimientos de yarticula gue son
perpendiculares entre si y el de la onda longitudinal. En .
ciertas direcciones de propegscidn en determinados materia-
les las dos ondas de cortesdurs tienen la mismz velocidad y
son asi mutusmente indistinguibles; la difeccién del movi-
miento de particulas esté entonces determinada solamente
por el mecanismo que genera las ondas. En general, sin em—
bargo, las ondas de cortadura tienen feldcida&es diferentes
y sus movimienﬁos de particulas con relac;én a la estructu-
ra cristalina son distintos y determinados solamente por la
difeccién;de propagacién y el material ﬁtilizado. Se descri-

ben métodos en este articulo por R, P, Mitchell para esco-

tura del c¢ristal del substrsto y del transductor sobre la
superficie a fin de reforzar o suprimir la generacidn de
una oimés de estas 6ndas masivas, Se expone adiconslmente
que solaﬁente una onde longitudinal o una onda de cortadura
(trensversal) cuyo movimiento natural de particulass es sus-

tencialmente psralelo a la superficie (une “onds de cortadu

de ondas aclsticas masivas por transductores interdigitados

pueden propagsrse hasta tres ondas aclisticas masivas distiod

relelo a la dirececidn de propagscidn; las otras dos, las onk

} -~

L

ger la orientscién de la superficie con relacidén a la estrug-
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ra'polarizada horizontalmente") son capaces de propagarse
en distancias sustaneiales proximas a la superficie litre
de un substrsto sbélido y en direcc¢on paralela a la mis ma.i

En el resumen de introdu001on de una comunicacidn

"ilde T. I. Browning y M. P, Lewis en Electronics Letters,i}sél

marzo de 1977, volumen 13, nimero 5 phginas 128 a 130, se:
afirma que: "se describe una nueva e importante familia, de-,
dlSpOSlulVOS de onda aclistica que tienen la 51mp1101dad,. .

versatilidad y construccidn planar de dlSpOSithOS s.a, w;,.
junto con las propiedades atractivas de los dispositivos- de
onda masiva, que incluyen alta velocidad, baja atenuacl6u,

buena estabilidad con la temperatwra e insensibilidad a

ce el anteriormente mencionado articulo de R. F. Mitchell
en relacidén con ondas aclsticas masivas que son capaces de
prOpsgérse préximas y parelelas a la superficie 1libre de un
substrato sdlido. La comunicacidn describe una familis par-
ticuvlermente =decuada de tallas de cuarzo'pera dispositivos
que utilizan estas ondasi estsblece qué estos dispositivos
son muy atrectivos para ciertas‘aplicaciones, espacialmente
filtros de pasa banda y osclladores estables de alta frecue
cia, destgca que en estos dispositivos estes ondas estén
dirigidas en forma de haz & lo largo de la superficie y son
recibidas por el trsnsductor de salide mucho antes de que

alcancen la superficie inferior de la muestra; y utiliza

cie" para distiaguir-estas ondas.
En lo que sigue on estz memoria, se entiende por
una onda aclUstica masiva rasante de superficie una onda

aclistica mesiva que se propasga sustancislmente paralela y

contaminscidn superficial, BEn este comunicacidn, se recono+

adiconalmente el término "ondas masives rssantes de superfi!
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len proximidad a una superficie de un svbstrato. Se observa-

ré que el caracter de las perturbaciones de onda masiva-se-

libre. En lo siguiente, el término onde masiva es utilizedo
para incluir ondaéqus sufren tales modificaciones ligeras:
nientras qué no pierden sus propiedades caracteristicas,{a
ssber un movimiento de particulas sustencislmente en la di-
réccién de propagacién (onda longid ud’nal) 0 suotqnclalnentb
perpendlcular a la misma (ondas transversales 0 de cortadu~
ra). . .

De este modo, por la antes mencionada comunicacibh

en Electronics Letters son conocidos dispositivos de onda

aclstica de-un tipo gue incluye un substrato eétructurelmén
te orientado para reforzsr la propagscidn de'ondas mesivas
aclsticas rasantes de superficie en el substraté en situa—
cién éayacente a una superficie predetermirads del substra-
to y un transductor dispuesto sobre dicha superficie pera

captar las mencionsdas ondas,

El objeto del presente invento es crear dispositi
vos de onda acﬁstica del tipo definido en el pérfafo prece~

dente, pero que utillzan ondas acudtlcag estacionariss masi

ves rasantes de superficie, en vez de 100 dispositivos que
tienen una linea de retardo formsds por dos transductores
que estan descritqs especificamente en 1a comunicacién an-
tes mencionada en Electronics Letters y que utilizen ondsas
actsticas masivss résénteé de superficie no estacionarias.
. De ascuerdo com el invento, se crea un dispositivo
de onda aclstica del tipordefinido en el pentltimo pérrafo
caracterizado porque estén dispuestas un per de caras extre-

mas opuestas del substrato pars reflejar en forma milsiple
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ldichas ondas que se propagen adyacentes a dicha superficie
y para formar una cavided resonante capaz de mantener wa
onda sclstica estacionaria masive rasante de superficiélgl
una frecuencia predeterminada, y pofque dicho tranaductﬁ%
esté diépuesto en dicha cavidad para acoplarse con eneﬁgfé
de onda zelstica estacionaria masive rasante de superfic?e

“ s

a dicha Trecuencia,
El invento. est4 basado en el reconocimiento del

\ N

hecho de que la reflexidn de ondas ecbsticas masivas rasan-

tes de superficie por las caras extremas del substrato es..

NS

intrinsecanente mas eficiente que la reflexidn de ondas
sclisticas de superficie del tipo Rayleigh por reticulas re-
flectantes periodicas que son utilizedas en dispositivos
convencioneles resonedores de onda Rayleigh, tales como los
que se describen, por ejemplo, en la Patente Norteamericana
Nﬁmer6.3.886.504, y son asi obtenibles més fécilmente altos
valores de "Q". Tembién, las dimensiones de la cavidad pue-
deﬁ ser modificadas en casos adecuados simplemente rectific
do las éuperficies extremas del sﬁbstrato. Bsto proporeciona
una sintonie facil de le frecuencia de resonencia en una em
plia gama de frecuencias después de la fabricacidn, Tal sin
tonis no es posible en resonadores de onda Rayleigh y puede
ser .reaslizada solamente hasta un grado limitado con resona
dores convencionales de cnda masiva,

De acuerdo con una reslizacién preferida del inve
to, dicho transductor esté dispuesto para suprimir el acopl
mieﬁtb a ondas Ra&leign a dicha frecuencia, De acuerdo con
otra reslizacidn preferida del invento, estén dispuestos
medios de reduccidn de velocided en dicha superficie en di~

cha cavidad ademés de dicho transductor pera reducir la ve-
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{ae superflcle al 1nter10r de la cavidad del dispositivo

Hoja s, 5

Hlocidad de diches ondes sclisticac masivas rassntes de super.

chos medios de reduccidén de velocidad y dicno transducﬁob'se

extiendén sustancialmente en tods la distancia entre dicho

. o

par de caras extremss. De acuerdo con otra realizecidn-pre-
ferida del invento, dicho trensductor se extiende sustan-
cialmente-en toda la distancia entre dicho par de caras ex~

tremas.

Las caracteristicas descritas en el pérrafo precef
dente contribuyen a la eficiencia del acoplamiento y a'la-‘
congervacidén de energia de ondes acusticas masivas rasantes

de superficie, cuyas propiedades son particulsrmente desea-

bles con el fin de conseguir los altos valores de "Q" reque
ridos pera dispositivos resonadores,

Pueden estar incluidos dos dispositivos de onda

aclistica de acuerdo con el invento en un filtro eléetrico

de pesa banda, en el cusl dicho transductor en uno de los

<

dispositivos constltuye medios transductores de entrada dis

puestos. para enviar energ;a acustlca de onda maalva rgsante

que genera en el mismo energia acustica de onda estacionsrip
masiva rasante de superficie, en el cual estén dispuestos
medios para acoplar las cavidades de los dos dispositivos
con 1o cual se forma en la cavidad del otro dispositivo

energia acustica de onda estacionaria masiva rssante de su~

perficie;, y en el cual dicho tranéduc%or en el otro disposi:
tivo éonstituye medios transductores dé'salide dispuestos
para recibir energia sclistica de onda mésiva rzgante de su~
perficie procedente de la cavidad &l otro dispositivo;

El filtro de psss banda déscrito en el parrafo
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fregion de superficie de propagacion;

‘laue utillzen un scoplador de bandas milltiples,

Hoje n6m. §

fprecedente puede ser modificedo por. cuanto una de dichas |
caras cxtremas de cada uno de los dos dispositivos esté.‘
sustituidsa por al menos uns reticula reflectante periédicé
en le superficie de un lGuico substrato.que tiene ambos dis-
positivos mencionados en alineacidn, y porque dicha (ai‘ﬁe-

EZC N

nos una) reticula periddica tiene una reflectivided pere

te de supérfieie a su través a fin de proporcionar dicﬂb§~:
médios peara acoplar las cavidedes de los dos dispositi&éé::

Se describirén ahora realizsciones del invent&i::
con referencia g los dibujos éue se scompailan, en los cua~
les:

Ls figura 1 repreéenta un resonador con un Unico
transductor que cubre la superficie de propagacidn;

La figura 2 representa ﬁn resonsdor con varios
transdﬁctores que cubfen colectivamente la superficie de
propagscidng .

La figura 3 representa un resonador que tiene tra
zadoé de recubrimiento metélicos o dieléctricos para contri-
buir & confinar lug onda masiva rasante de superficie en la

.La figura 4 representa un resonador que ilustra
medios generales de seleccién de le orientacidén del substre
to;

La figura's repregenta un resonador que ilustra
‘medioé particulares de seleccidn de la orientacidén del subse
troto iars una sustanciez cerémica;

" La figura 6 representa dos resonadores acoplados

Ia figure T representa dos resonadores acoplaedos

-

T

+
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- La figﬁra 8 representa dos resonsdores acoplados

as
.

acUsticamente. . A

i Con referencia ahora s la figurs 1, estd dispucs-

to.un substrato a piezoeléctrico}y medios b transductorey
situados sobre una superficie ¢ de propagacidén & fin de”ian~
zar una onda scustica masiva sustancialmente parslela g.la.
superficie, siendo lz onda una onda masiva gclstics rasg@f@

de superficie gue puede reflejarse eficientemente desde oo~

ras 4 extremas dispuestas en cade wno de los costados de -

N

cia de onda estacionaris entré las carass extremas, s una
frecuencia de modo de propagscidn escogida. Estas caras d
son preferiblémente paralelas susten&ialmente a los frentes
de onda de la onds y pueden ser también'pefpendicularesuaf

la superficie ¢. Los medios transductores consisten en un

transductor de estructura interdigitads capaz de excitsr al

menos la onds gctstica masiva rasante de“superficie regueri
da g la frecuencia-del modo de propsgecidn. El trensductor
puede estar disefiado, por ejémﬁlo veriando la longitud, se-
psgacién y nlmero de electrodos que 1o componexu, é fin de

restringir ls gsme de frecuencisas en la 6ual se genera la

onda aclstica masiva rasante dg superficie requerida u otrsg
perturbaciones acusticas. Por ejemplo, el disefio del trans—
ductor puede estar concebido sustancislmente para suprimir

la generacidn de una onda del tibo Rayleigh a 1a frecuencisa

=

de resonancia de una onda aclistica mesiva rasante de superf]
clie requerida o alrededor de. la misma, Es necesario que el
transductor b esté situedo en relacidn con las caras d ex-

tremss reflectentes de tgl modo que se proporcions un aco-

.
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"plémients efectivo a la pauta de resonancia requerida, o
sog a la energls actstica de onda estscionaria masiva I'ugan
te de superficie para la frecuencia de modo de propageéiﬁp
i

{escogida, Esto requeriré ususlmente que los electrodos;dé%
transduétor no estén situados todos sobre nodos de la Qggfa
de ondé:estacionaria de tensidén asociadd con la resonancia
requerlga. La superficie opuesta del substrato puede séf‘“
rugoss o inclinada con relucidn a la superficie de propaga~
¢cidn para suprimir modos de propagacidn no deseados. o

El substrato utilizado huede ser una muestra de
un ﬁnico material piezoeléctrico, tal como cuerzo, niobato
de litio, 6xido de bismuto y silicio o cersmica piezoeléc-
tricea; o puede consistir en una estructwra de capas que con
tiene un nlmero de caﬁas dé las cusles una o mis pueden ser
piezoeléctricas.

Como se repﬁesenta en la figuras 1, el transductor
b se extiende susts nclalmente en toda lu distancla entre
les cargs d extremss y por tanto cubre sustancislmente la
totelided de la distancia enLre lae caras d extremas y cu-
bre de este modo sus‘uancialmente la totalided del érea de
la superficie libre bajo la cual se propaga la ondai Egte
es un ejemplo de una medida sdoptade para reducir la velo-
cidad de la onds ac s tlca m381va rasante de superficie en
la regidn de superficie en que se propaga la onda con rela-
cidn a la velocidad que tendria la misma on&é en susencia
de tales medidas comn el fin de confinar la onda masiva en
la pr&ximidad més estrecha posible a la regidén de superfi-
cle, Pueden ser adoptadas otras medides para el mismo fin,
ror ejemplo la regién de superficie puede ser tratads, ror

ejernplo por difusidn o implentacidn idnleca, & fin '.¢ modi-
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“fidar la.composicidn quimica y/o las nropiedades mecénicas |

en le reglon de superficie y reducir asi 1la velocidsad. Och

p051b111dad es que pueden estar dlspuestos varios medios-
transdu;tores a fin de cubrir colectivemente en forma sus-
tanciali 1a totalidad de 1a mencionada superficie libre y ‘
estos vprios transductores pueden incluir uno o més trans~
ductoreé de entrada, posiblemente, pero no nacesariameﬁté,
conecta?os entre si por medio de circuitos eléctricos adl—
cioneles o conexiones, y wio o més transductores ‘de sallda
conectados posiblemente, pero uo necesaxlamente, entre si
por médio de circuitos adicionaies 0 conexiones; como ejem-
rlo de esta posibilided, la figura 2 representa tres tfans—
ductores e, £ y g de eétructura interdigitada, estando co-
néctado el transductor 2 a uns entrada h y estendo conecta-
dés los trensductores £ y g = impe&eneias ly k de carga '
respectivas. Otra posibilidad es depositer cepss metalicas

o dieléctricaes sobre.aquellas partes de la mencionada su-
perficie libre no cﬁbiertas pdr transductqres. Como se re-
presenta en la figura 3, estas capas pueden céhsisfir éh
una zona J. continua o estar ‘dispuestas en la forma de ban-
das m o puntos n eléctricamente aisladoé,.pero muy poco se-

pareados.

La onda acustica masiva rasente de superficie que
da luéar 8 ls resonancia puede ser indistintemente una onds
longltudlnal oue se propaga sustancialmente paralela a la
superflcle 0 una onda de cortadurs con movmmlento de parti-
culas ‘sustenciglmente paralelo a la superficie ("polarizedes
horizontalmente") y que se pPropaga sustencislmente paralels
a la superficie, El método para seleccioner la orientacién

de la superficie y la direeccidn de propagecién con relacidn
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ra 1a estructura del cristal del substrato puede utilizar 1z
informacidn dlSpOﬂlble; para substratos de cristsl unico.
en el articulo de Kitchel ya mencionado; se cumplen pr1n01~
, s
plos similares pera materiasles de capas multiples. La orien
tacidn puedc escogerse de modo que solamente pueda ser 5e—
nerada por el trensductor une onda longitudinal o solamen~
te wng onda de cortadura polarizada horizontalmente, La |
orlunt501on puede también escogerse, alternativamente, de
modo que sea sustanclalmente nuls la variacidn del retardu
con la temperatura para la onda elegida. En el caso de unz
onde de-cortadura polarizada horizontalmente, la orienta-
¢idn puede también esdogerse, alternativemernte, de modo que
ls velocidad de propagacidn de la onda de cortadura sea in-
ferlor a la de cualquier otra onda acustica en propagacidn
que pueda propagerse en la direccidn escoglda, 0 la direc~
cidn puede escogerse de tal modo que la velocidad de la on-
da mesiva rasante de supe:ficie seag inferior a la de cual-
quier otra onda acﬁstica que pueda ser generada por los me-
dios de transducclon ¢ la rrecuencia de resonancia,

Cuando se utlllza un material de subsitrato parti-
culsr la orientacidn correcta puede escogerse seleccionando
uns direccidn en la cual una onda de cortedura masiva pre-
sente alguna propiedsad deseada y construyendo el resonador
de modo que 1la superficie coﬁtenga tanto la direceidn del
movimiento de particulas de dicha onda de cortadura como la
direccidn elegida. La propiedad requerida puede ser, por
ejempio, un coeficiente de temperatura sustancialmente nulo
del retdrdo per'a una temperstwra dada; en este caso, si el
substrato es cuarzo, la direccidu de propagecidn escoglida

puede ser la direccidn perpendiculer a las tallas AT, BT u

t
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otro corte de coeficiente de temperaturs nulo conocido. El

Y

transductor o transductores estarén dispuestos para lanzer

la onda sustacoialmente en la mencionsda direccidn; puesto
| o

1 que son utilizados transductores de estrueturas ingerdiglita-

i
da, los electrodoo estarpn dispuestos sustencislmente en

dlrecolén reraelels sl mov1miento de particulss de cortadur
ra asociado. La figure 4 representa las caras g axtiremas pa
ra refl%jar la onda cortadss sustancislmente peralelas a Ila
direceién b del movimiento de psrticulss de la onda de cor-
tedura, perpendiculares a la superficie pr libre y seperadus
sustancialmente en un nimero entero de semilong gltudes de
ondsg de lg onda de cortadura a la frecuencia de resonencis

requerida. La direccidn g de ls propagscisn de onda de cor-

~tedure representada en ls figurs 4 tiene un coeficiente de

témperatura sustancialmeﬁte nulo de retsrdo para la onda
de cortadura. Un ejemplo especifico es el caso'en que las
ceras s extremss representadas en la figurs 4 son aquellas
caras que en una placa de cristal de cuaréo de oscilador de
onda mesiva con talla del tipo AT serisn las csras princi-~
peles de la placa portadora del par de electrodos para exci
tar la onda masiva.

Con referencia ahora a la figura 5, cuando se uwti-
liza un swstrato cerimico piezoeléctrico, la orientacidn
deberé ser t2l que lz superficie libre contenga'la direceid
de p&larizaoién. Los electrodos del trensductor o transduc~
tores-de estructurs interdigitada son sustancialmerte para~
lelos a la direccidn + de polerizecibén a fin de lenzar uns
onda de cortadura en vna direccidén perpendiculer a la pola-
rizecidn y paralelamente a la superficie ¥_ libre, Las ca-

ras v extremss para reflejear la onda pueden ester talladas
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“sustencialmente paralelss a la direccidn de polarizacién,
|
sou sugstancislmente perpendiculares & la superfiole llbre
v estén sepuradss sustancielmente en un nlmero entero de
semilongltudes de onda de la onda de cortzdura & la fre-
cuencis de resonsncla requerida. , .
Pucden ester acoplados entre si dos o més resona-
dores, tales como los deseritos anteriormente, para foﬁmar
un filiro de paéa banda. Los medios de acoplamiento pué&en
consistir en uno o més acopladores de bandas multiples Q»'
trgggdqcto#es dispuestos de tal modo gque la existencia éc-
la resonencia requerida en uno de los resouadores genera
una resonancia en el otro resonador o resbnadores mediante
log medios de acoplamiento. La figura & representa dos re-
sonadores formados por caras 2 extfemaé reflectoras, un
transductor x de estructura interdigitsda en ceds ‘cavided,
un agcoplador w de bandes miltiples que scopla las dos cavi-
dades, y zZonas y dé fécubrimiento metélicas_o dieléetricas;
el acoplador Wy las zonas i de recubpimiento forman medios
de feéuccién de velocidad adicionalmente a los transducto-
res X, que refuerzan la propagacidén de ondas actisticas ma-
sives rassntes de superficie en los resonsedores, La figura
T representa dos resonadores formedos por caras % extre~
mgs reflectoras, un transductor X de entrade en una cavi-
dad y un transductor ﬁ de salida en la oira cavidad, trang-

duc tores Z’ de acoplamiento eléctricamente conectados, y zor

]

nes € de recubrimiento metélicas o dieléctricas; los trans:
duc tores 3/ de acoplamiento y las zones € ‘de recubrimiento
formsn medios de reduceidn de velocidad adicionalmente a.

'los transductores X y @; y que refuerzan la propagscidn

1 4

de ondas sclsticas masives rasantes de suverficie en 1los 'ef
P
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'sonadores., L? figura 8 represents dos resonadores situedos
en linea uro detrés de otro. Cada resonador tiene una ¢arg
4d extrems reflectora y la otra'cara extrema reflectora de
1cade resonsdor esté sustituida por une reticula ce reflec-
tora periddica. Los elementos de laz reticula ¢c estén rﬁbre
sentados como surcos pero pueden ser recubrimientos metali-
cos. o dieléciricos u otros elementos de perturbacidn de ias
propiedades acGsticas de ls regidn de éuperficie a fin_de'
proboreionar una reflexidn parcial, proporcionsndo el ac o~
plamiento le enafg{a sclstice de onds masiva rasante de su-
pérficie no reflejada. Uno de los resonadores contiene un

transductor gz de entrada y el otro resonsdor contiene un

HY]

transductor bb de salida.

dores, o son utilizados en el mismo circuito eléctrico o
subsistema, los diversos resonadores pueden contener dife-
rentes nlmeros enteros de semilongitudes de onda a sus res-

pectivas frecuenciss de resonancia.

Cuando estén acoplados entre si dos o més resona-|
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REIVINDLCACIOLES

Tos puntos de invencidn. propia y nueva que Se pre-
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Pabente de

Invencién en Ispeila, por VEINTE afios, son los que Se reco-

-

gen en las reivindicaciones siguientes:
18,.- Un_disyoéitivo de onde actstica perfeccionafi_.
do, gque incluye un substrato estructuralmente orientado
para reforzar la propagacifn de ondas actsticas masivas ra-
gantes de superficie en el substralto junio a vna superficic
predetermingda del substrato y wm transductor dispuesto sc-

bre dicha superficie para acoplarse a dichas ondas, carac-

terizado porque el sustrato est4 provisto de un primer par

de medios reflectantes en oposicién para producir reilexidén
wiltiple de dichas ondas que se propagan en la Zona adya-
cente a dicha superficie y para formar wna primera cavidad
resonente capaz de mentener wna onda estacionariz aclhsti-
ca masiva rasante de superficie a wma frecuencia predeter-
miﬁada, y pérque dicho transductor estd dispuesto en dicha
cavidad para acoplarse con energla actistica de onda esta~
cionaria masiva rasante de superficie a dicha frecuencia,

22,. Un dispositivo de onda actistica de_acuerdo
con la reivindicacién 12, en el cugl dicho transductor es-
4 dispuesto para suprimir el 500p1amiento a ondas Rayleigh
a dicha frecuencis,

38, Un dispositivo de onda acistica de acuerdo

con le reivindicacién 1B, o la reivindicacidn 228, en el
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1 cual estim dispuestos medios de reduccidén de velocidad en
[ dicha superficie en dicha cavidad adi‘cionahnénte a dicho
transductor para reducir ia velocidad de dichas ondas acls~
ticas masivas rasantes de superficie, reforzaﬁdo asi la pro
5 pagacién de dichas ondas, y en el cual dichos medios Ge re-
duccibn de velocidad y dicho iransductor se extienden sus—
tancialmente en la totalidad de la distancia wntre dicho
paxr medios reflectantes. _

‘ 48,- Un dispositivo de onds actOstica de acuerdo
10 con la reivindicacién 1% o la reivindicacién 20, en el cual
dicho transductor se extiende susta.ncinllaén'l:e en la totali--'l
dad de la distancia entre dicho par de medios reflectantes. -

58.,~ Un dispositivo de onda actstica de acuerdo

con cualquiera de las reivindicaciones 12 a 38, caraclteri- :
15 zado porque dicho transductor Fforma medios de transduccidn
de entrada dispuestos para lanzar energla actstica de onda
masive rasanie de superficie al interior de la primera ca-
vidad, estando provisto ademds el sustrato de un segundo
par de medios reflectantes en oposicidn que forman wna se~
20 gunda cavidad resonante capaz de soporfar wna onda esbacio-
naria masiva rassnte aclstica de superficie a wna frecuen-
cia predeteminada, vn transductor dispuesto en dicha se-
- gumnda cavidad ¥ cue forma medios $rensductores de salida
dispuestos para recibir energia aclstica de onds masiva ra-
25 sante de superficie procedente de dicha segunda cavidad y
mediqs de acoplamiento para acoplar las cavidades primera
y segunda, por lo que la energia aclstica de onda estacio-
navia masiva rasante de superficie es acoplada de la primera
a la segunda cavidades.

30 ) 62.~ T dispositivo de acuerdo con la reivindi-
270778 ' '
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- fincg- que se han especificado,

Hojs nam. 16

cacidn 52, caracterizado porque la primera ¥y la sezunda ca-
videdes a3tén alineados, teniendo dicho primer y dicho .se-
gmdo par de medios reflectantes oz medios reflectores en
comfin, los cuales comprenden vna reticula refieptora perié-
dica que tiene wma reflectividad adecuada para permitir el
paso de encrgia aclstica de onda masive ragsante de super-
ficie a su través, a fin de proporcionar dichos medios de
acoplamiento.

78.~ Un dispositivo de onda acdstica perfecciona;-'
do. ’

Tal y como se ha descrito en la Hemoria que antece-|

de, representado en los dibujos que se acompailian ¥y para loo

sta liemoria conste de DIECISEIS hojas escritas a2 |
méquing por wna gola cara.
Madrid, 03,A60.1978
P.A.

Alberio de Eizaby
Por :
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